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摘要(译)

在反射型液晶显示器中，源/漏电极形成在绝缘基板上并彼此分离。提供
像素电极，其具有与源电极一体形成的端部和在绝缘基板上延伸的像素
电极。半导体层在绝缘衬底上延伸，与源/漏电极之间的间隙直接接触，
并且还在源/漏电极的至少相应部分上延伸，用于连接源/漏电极。栅极绝
缘膜在半导体层的整个部分上延伸。栅电极在栅极绝缘膜的至少一部分
上延伸，使得栅电极被定位成覆盖半导体层并且被栅极绝缘膜与半导体
层隔开，用于屏蔽半导体层免受入射光的影响。在像素电极上形成反射
板，以便与栅电极和半导体层分离。相对电极支撑在相对基板的表面
上，使得相对电极被填充有来自栅电极和反射板​​的液晶的空间隔开，并
且相对电极面对栅电极和反射电极。盘子。
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